Bu deneydeki amacimiz, akim aynasinin (current mirror) karakteristigini, akim
kaynagi mantigimi ve kullanim alanlarim anlamaktir.

Deneyde kullandigimiz CD4007
entegresi (Dual Complementary Pair Plus
Inverter) 3’er adet n ve p tipi enhencement mod
MOS transistor icermektedir. Bu transistoriin
biitiin girisleri diyot ile statik yliklenmeye karsi
korunmalidir. Bu entegre 14 bacaktan
olusmaktadir. Semasi asagida verilmistir.

Current mirror, yani akim aynasi bir
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devre cesididir. Girisine uygulanan referans akimini, diger kollara ayni olciide veya belli

oranlarda kopyalama islemi yapabilen bir devre yapisidir. Akim aynasi teoride bir akim
kaynag olarak diisiiniilmektedir ancak pratikte her zaman bdyle olmamaktadir.

Deneye Sekil 1 de gosterilen devreyi
kurmakla basladim. Sekil 1 de gdsterilen bu
devreyi, deney o©ncesinde verilen CD4007
entegresi, 1IKQ’luk direnc ve yeterli sayida ve
boyda ince kablo ile kurdum. Bu entegrenin
yapisi ve giriglerinin neler oldugu, deney
foyiinde sekil 2 de gosterilmistir. Bu semaya
bakarak board iizeride gerekli yerlestirmeleri
yaptim. Ardindan gii¢ kaynaginin iki cikisini
da 5V’a ayarlayarak devrenin girislerine
bagladim. Ardindan multimetre ile istenilen
olciimleri almaya basladim.

1) V1= 3,450V
Ve = 3,408V
Ipr =1,630mA

IREF = 1,617mA

figurel
Vo= 5,085V
Vo= 3,420V
In: = 1,650mA
Io =1,623mA



2) Giic kaynag tlizerinden V¢ gerilimini 0 dan 8V’a kadar istenilen olciilerde arttirarak I
akimim oél¢tiim. MOSFET “triode region (linear region)” da ¢alismaktadir.

Yoc: 0%;5 (V) ;Or:i **Yandaki tablodaki degerler ile, Ip — Vce
0.25 V 0570 mA grafigini cizersek, asagidaki sekli gozlemleriz.
0.5N 1.041 mA Goriildiigii gibi, 1,25V degerinden sonra akim sabit
0.75 V 1.270 mA bir degere yaklagiyor.

1V 1.550 mA
1.25V 1.594 mA
15V 1.640 mA
1.75V 1.650 mA =
2N 1.660 mA 16}
2,25V 1.665 mA )
25V 1.674 mA
2.75V 1.680 mA w2
3V 1.685 mA < 1
3.25V 1.689 mA £ osl
3.5V 1.692 mA
3.75V 1.697 mA e
4V 1.698 mA 04t
45V 1.706 mA -
5V 1.712 mA
55V 1.718 mA %1 2 I S T—
6V 1.723 mA
6.5V 1.727 mA
7V 1.732 mA
8V 1.741 mA

3) 2. Bolimde yapmis oldugumuz ol¢iimlerden Vps = 4V ve 6V degerlerindeki I, akim
degerlerini g6z dniinde bulundurursak;

VCC2 = D‘SZ(VO) IO(IO)
4V 1.698 mA
6V 1.723 mA

R :[ f}v_o
Oy | = [(6-4) / (1.723-1.698)x10?] = 80KQ

Ry = 80K ( Akim aynasin cikis direnci )
Cikis aklimu Ip, Vs gerilimine gore degisiklik gosteriyor.

Akim kaynag rezistif bir eleman bagh gibi davraniyor.



